SF 357 - SF.358 - SF 359

Silizium-npn-Planar-Epitaxie-Transistoren

-

fir Video-Endstufen in SchwarzweiB- und Farbfern-
sehempfdngern, fir NF-Endstufen mit hoher Speise-
spannung und fiir Treiberstufen in Horizontal-Ab-

lenkschaltungen

Bauform 6 Td1 26

Wdrmewiderstand  Rehje
Rthja

10 K/W
104 K/W

Grenzwerte gliltig fiir den Betriebstemperaturbereich
‘ SF 357 SF 358 SF 359

HALIA

Ucso 160 250 300

Uceo 160 250 300

Ueso 5

lc 100

Ics ‘ 300

I 50

Piot bei 3 < 90°C 6

Ptot bei ¢ < 25°C 1,2
ohne Kiihlblech

9 150

%o ~40...4125

Elektrische Kennwerte (bei 9« = 25°C - 5K)

lceo  (SF 357 Uce = 100 V) < 50
(SF 358 Ucp =200 V) < 50
(SF 359 Ucs = 250V) < 50

UCEsot (Ic == 30 mA, Ig= 6 mA) s 1

h2te  (Uce =10V, Ic = 30 mA) => 25

fr (Uce =10V, Ic = 15 mA, fui=20 MHz)= 60

C22e (UCE == 30 V, lC —_— 0, fm =1 MHZ) é 4,5

~Ci12¢ (Uce =30V, Ic =0, fm =1 MHz2) < 35



